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BF 421
BF 423

SILIZIUM - FNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

mit Komplementiirtypen BF 420 / BF 422
fir Video=B-Endstufen in Pernsehempfiingern

Mechanische Daten:

Gehluse: Kunstatoff,
= JEDEC TO-02

MaBangaben in mm.
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Kurzdaten: BF 421 BF 423
Kollektor=Sperrspannung -l'.l'.t;3 Pl mAX . 00 280 vV
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -[F“ g = Dax. 300 ¥
-UCE g = max. 250 ¥V
Kollektorstrom, Scheitelwert -Ic N = max 100 mA
Gesamtverlustleistung bei IUS Eﬁuﬂ Pht = BAXs 830 ml
Sperrechichttemperatur iJ = EmaX. 150 °c
Gleichstromverstirkung y
bei -UEI = 20 WV, -Ic = 25 mA ] - 1]
Transit-Frequenz 5
bei -IJ...::x = 10 ¥V, _IC = 10 mA ’T = LTl MHz
Kollektor-Emitter-HP-Restspannung
be i -Ic m 25 mA -LCE sat HF = 20 v
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Absolute Grenzwerter (gliltig bis lJ “I]

KEollektor=Sperrspannung bei I_ = 03

E
Kollektor-Emi tter-Sperrspannung
bei ln! = 2,7 k@

bei I- = 03
Emitter-Sperrspannung bei Ic w 0
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:
Gesamiverlustleistung bei l-u E 2&“(:: 1]
Sperrechichttemperatuar:
Lagerungs temperaturs

Wirmewiderstands

gwischen Sperrschicht und Umgebung: "}
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) Transistor mit max. 4 mm langen Anschlubdrihten
auf Leiterplatte mit min. 10 mm x 10 mm Kupferfliche fiir den Kollektor-

anschlul
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Datasheet
BF 423

250 ¥

v

250 W

5 v
50 mA
100 mA
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150 'Y
-85 “c
150 ¢
150 KW

Datasheet Rev. 1.0 — 09/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor BF421 Datasheet

BF 421
BF 423

Kennwerte bei IJ = ZEQE, sofern nicht anders angegeben

Eollektor-Restatrom

£
bei :l = 0, '“cn = 200 Vi -IGI o = 10 mA
Kollektor=Emitter-Reststrom o ¢
bei I.“ = 2,7 kQ, -U':I = 200 V, 'J = 150 C: —Il:B " - 10 pA
Emitter-Reststrom ¢
bei IC = 0, ---l:l'ln = § Vi “Ipn o M 10 uA
Gleichstromverstirkung
bei -U., = 20 V, -I_ = 25 mAs B 2 s
CE C
Transit=Frequenz z‘
bei -UCE = 10 V¥, _IC = 10 mA, I" = 35 MHz: f, 60 MHz
Kollektor-Emitter-Hes tapannung ¢
bed -[: m 30 mA, _IB = 5 mis -UEE sat = 0,6 V
Eollektor-Emitter<HF-Restspannung l]
n -
bei -IC = 20 mA, IJ = 16AYCy 'Dc! sat HF ™ 20 v
Rilckwirkungskapazitit ¢
bei -l.l,.::E = 30 ¥, IC =0, f=w 1 MHz2; EIE' = 1,6 pF

1} Die Hochfrequenz-Hollektor-Emitter-Restspannung Usp .at gp Lot diejenige
Kolleéktor-Emitter-Restspannung, bei der in einer prnht{-chqn Schal tung die
Kleinsignalverstirkung auf 80 ¥ des Wertes bei UEE'. 50 V abgesunken istj

Eine weitere Erniedrigung wvon 1.’“ ergibt ein starkes Ansteigen der Verzer-
rungen.
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